Solution for researching

Suporte Personalizado De Manuseio De Wafer Em Ptfe
Resistente A Corrosiao Para Processamento De Polissilicio Em

Semicondutores De Alta Temperatura
Numero do item: PL-CP287

introducao

Suportes personalizados premium de wafer em
PTFE projetados para ambientes quimicos
extremos e processamento de semicondutores
de alta temperatura. Esses transportadores
resistentes a corrosdao garantem manuseio de
’ alta pureza, operacao de baixa friccao e

> ” durabilidade excepcional para fluxos de

\ trabalho criticos de fabricacao de polissilicio,
fotovoltaicos e eletronicos avancados.

Saiba mais

Fixagao segura de wafers de silicio
Gravacao de Wafer de durante imersao em misturas
Silicio agressivas de acido fluoridrico e
nitrico.

Resisténcia excepcional a
4cidos e zero
contaminagao.

Aplicacao Descricao

Usado como transportador em sequéncias de
limpeza de multiplas etapas envolvendo aménia e
peréxido de hidrogénio.

Resiste a degradagé&o por
agentes oxidantes fortes.

Processo de Limpeza
RCA

Suporte a substratos fotovoltaicos durante
processos de dopagem e texturizagéo superficial
na industria solar.

Alta estabilidade térmica e
inércia quimica.

Produgdo de Células
Solares

. . Gerenciamento da colocagao de pegas de Evita lixiviacdo de fons
Manuseio de Lingote R P -
de Polissilici polissilicio de alta pureza durante purificacao e metalicos e danos por

e Polissilicio . -

andlise. contato superficial.

. . - Serve como suporte especializado para Garante o mais alto nivel de
Vidraria para Analise . X
de Tracos armazenamento e transporte de amostras de alta  integridade e pureza da

pureza em quimica analitica. amostra.
- Integragdo em sistemas automatizados de Baixa friccdo facilita o
Banco Umido para L . . . .
. processamento Umido para limpeza e enxdgue de  manuseio automatizado
Semicondutores
substratos em alto volume. suave.

L Atua como suporte ndo condutor e resistente Isolamento elétrico
Fixagbes para L . -
Eletrodeposicio quimicamente durante processos de combinado com estabilidade

I P P P
eletrodeposicao de precisdo. quimica.

Detalhe da Especificacao

Identificagdo do

PL-CP287
Produto
Material Base Politetrafluoretileno (PTFE) de Alta Pureza
Processo de Usinagem CNC de Precis&o / Fabricacdo
Fabricagéo Personalizada
Disponibilidade de Totalmente Personalizado conforme
Personalizagao Especificagdes do Usuario
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Fixagao segura de wafers de silicio Resisténcia excepcional a
durante imersdo em misturas 4cidos e zero
agressivas de acido fluoridrico enitrico. ~contaminag&o.

Gravacao de Wafer de
Silicio

Aplicacao Descricao

Usado como transportador em sequéncias de
limpeza de multiplas etapas envolvendo aménia e
peréxido de hidrogénio.

Resiste a degradagao por
agentes oxidantes fortes.

Processo de Limpeza
RCA

Suporte a substratos fotovoltaicos durante
processos de dopagem e texturizagdo superficial
na industria solar.

Alta estabilidade térmica e
inércia quimica.

Producdo de Células
Solares

. . Gerenciamento da colocagdo de pegas de Evita lixiviagdo de fons
Manuseio de Lingote . - 0
de Polissilicio polissilicio de alta pureza durante purificagédo e metalicos e danos por
analise. contato superficial.

. . . Serve como suporte especializado para Garante o mais alto nivel de
Vidraria para Analise . .
de Tracos armazenamento e transporte de amostras de alta  integridade e pureza da

£ pureza em quimica analitica. amostra.
_— Integragdo em sistemas automatizados de Baixa fricgao facilita o
Banco Umido para L . . ) )
. processamento Umido para limpeza e enxdgue de  manuseio automatizado
Semicondutores
substratos em alto volume. suave.

. " Atua como suporte ndo condutor e resistente Isolamento elétrico
Fixages para o . "
Eletrodeposicio quimicamente durante processos de combinado com estabilidade

[PIEEIES eletrodeposigéo de precisao. quimica.
Detalhe da Especificacao
Faixa de
-200°C a +260°C
Temperatura
Compatibilidade Universal (Inerte a maioria dos &cidos, bases e
Quimica solventes)
Acabamento -
- Alta lisura, antiaderente, hidrofébico
Superficial

Configuragao de

Largura, profundidade e passo personalizaveis
Ranhuras 9 P P P

Adaptada a densidade e quantidade de

Capacidade de Carga
s ¢ substratos

Controle de

R . Construgdo sem metais e sem aditivos
Contaminagao

Projetado personalizado conforme requisito do

Dimensdes .
cliente
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